










































































专利名称(译) 具有高介电常数绝缘层的有机发光显示装置

公开(公告)号 US10573701 公开(公告)日 2020-02-25

申请号 US16/185492 申请日 2018-11-09

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 JEON WOO SEOK
KIM BYEONG BEOM
BAE CHULMIN
HWANG JINHO

发明人 JEON, WOO-SEOK
KIM, BYEONG-BEOM
BAE, CHULMIN
HWANG, JINHO

IPC分类号 H01L27/32 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/3265 H01L2227/323 H01L27/1255

代理机构(译) 康托科尔伯恩LLP

优先权 1020170153418 2017-11-16 KR

其他公开文献 US20190148472A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

有机发光显示装置包括基板，有源层，栅电极，第一高介电常数（在下
文中称为“ high-k”）绝缘结构，源电极和漏电极以及发光结构。 活性层
设置在基板上。 栅电极设置在有源层上。 第一高k绝缘结构设置在栅电
极上，并且包括碳掺杂的第一高k绝缘层和在碳掺杂的第一高k绝缘层上
的第一氨层。 源电极和漏电极设置在第一高k绝缘结构上，并且与有源层
和栅电极一起构成半导体元件。 发光结构设置在源电极和漏电极上。
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